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— (Géneération optique d'ondes millimétrique et submillimétrique par photomelange

— Accordabilité en fréquence du DC au térahertz par pas d'1,5 GHz Applications potentielles :

— Densité spectrale de bruit phase a 10 kHz de la porteuse d'une onde a 9 GHz limité par — spectroscopie haute resolution
I'appareil de mesure — systeme rad_ar |

— bancs transportables (banc laser, banc de stabilisation, éléctronique) — télecommunication

— radio astronomie millimetrique
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— Faible expansion : coefficient d'expansion
quelques ppb a température ambiante

— sous vide : isolations thermique et
acoustique (10° mbar)

— Bruits sismique et d'accelération reduits a L=10cm
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A = 1550 nm et thermo-optique (600 MHz/*C) — Actionneur pour une stabilisation de puissance
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